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Dersin içeri#i : 

Analog MOS tümdevre tekni#i Analog tümdevrelerde MOS teknolojisinin yeri, MOS tranzistoru 
karakterize eden temel ba!ıntılar.
Temel yapıta$ları: Diyot ba!lı NMOS tranzistor, NMOS akım aynaları, kuvvetlendirici yapıları,
Referans gerilimi üreteçleri. 
MOS i$lemsel kuvvetlendiriciler: CMOS i"lemsel kuvvetlendirici, CMOS i"lemsel 
kuvvetlendiricilerde dengesizlik, frekans kompanzasyonu, yükselme e!imi, gürültü. Yüksek 
performanslı i"lemsel kuvvetlendiriciler.
CMOS geçi$ iletkenli#i kuvvetlendiricisi, OTA: CMOS OTA tasarımı, basit OTA yapısı, Miller 
OTA, simetrik CMOS OTA yapısı.
CMOS akım ta$ıyıcı: CMOS CCII+ devresi, negatif akım ta"ıyıcı (CCII-). Akım ta"ıyıcının
performansı. Elektronik olarak kontrol edilebilen akım ta"ıyıcı (ECCII). Akım ta"ıyıcılarda ideal 
olmama etkilerinin modellenmesi.  
MOS analog çarpma devreleri: CMOS çarpma devreleri, basit çarpma devresi, MOS Gilbert 
hücresi, CMOS dört bölgeli analog çarpma devresi.
MOS osilatör devreleri: s-C osilatörleri, MOS dolup-bo"almalı osilatörler, CMOS OTA-C 
osilatörler, akım ta"ıyıcı RC osilatörleri.
Analog i$aret i$leme: s-C süzgeçleri, CMOS OTA-C aktif süzgeçleri, akım ta"ıyıcı ile 
gerçekle"tirilen aktif süzgeç yapıları.
E$ikaltı bölgesinde çalı$an analog yapı blokları: E"ikaltı MOS modeli ba!ıntıları, e"ikaltı
bölgesinde çalı"tırılan akım referansı devreleri, fark kuvvetlendiricisi, e"ikaltında çalı"an MOS 
tranzistorlarla kurulan analog çarpma devreleri, dü"ük güç tüketimli i"lemsel kuvvetlendiriciler.
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Yıliçi Çalı!maları:

Yıliçi çalı!maları " yıliçi sınavı, " seminer ödevi  ve 5 ödevden olu!acaktır.

Ödevler:

 Yarıyıl boyunca her ö#renciye BE% tasarım ve devre simülasyonu ödevi verilecektir. Bu 
BE% ödevden alınacak notlar %"5 oranında yıliçi notuna etki edecektir. Ö#renciler, 
gereken tasarımları, hesapları ve simülasyonları kendi ba$larına yapacaklar, yapılan
tasarımları, hesapları, simülasyonları ve bunların yorumunu içeren ayrıntılı bir raporu 
belirtilen sürenin sonunda teslim edeceklerdir.  

Seminer:

Her ö#renciye güncel çalı$malardan, genellikle yeni yayınlanmı$ makale ve bildirilerden 
seçilecek seminer konuları verilecek, ö#renci aldı#ı konuyu ilgili kaynaklardan 
yararlanarak ayrıntılı bir biçimde ara$tıracak, elde etti#i bulguları bir rapor halinde 
hazırlayacak ve teslim edecek, kendisine ayrılan gün ve saatte sınıfa anlatacaktır.
Seminerler  Nisan ayının son haftasında ba$layacak ve yarıyıl sonuna kadar sürecektir. 

Ba!arının belirlenmesi:

Yıliçi çalı$malarının ve yılsonu sınavının ba$arıya katkısı:

Yıliçi sınavı (%20)  
Seminer ödevi (%"5)
Ödevler (%"5)
________________________________
Toplam Yıliçi katkısı (%50) 
Yılsonu sınavı : (%50) 


